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1. Funcionamiento del Diodo

DIODO : Semiconductor: . >

- Una caracteristica importante del diodo es su Vj, : Tension de caida/Tensién directa
- Si se cumplen ciertas condiciones, la corriente fluye.
V, >V, + V.
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1. Funcionamiento del Diodo

DIODO : Semiconductor: . >

- Una caracteristica importante del diodo es su Vj, : Tension de caida/Tensién directa
- Si se cumplen ciertas condiciones, la corriente fluye.
V, >V, + V.

- La corriente fluye, “el diodo conduce” y su circuito equivalente _{ |_
Vo
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1. Funcionamiento del Diodo

DIODO : Semiconductor: . >

- Una caracteristica importante del diodo es su Vj, : Tension de caida/Tensién directa
- Si se cumplen ciertas condiciones, la corriente fluye.
V>V, + V.

- La corriente fluye, “el diodo conduce” y su circuito equivalente _{ |_
Vo

- En caso contrario, s un circuito abierto: A= §=C
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1. Funcionamiento del Diodo

DIODO : Semiconductor: . >

- Una caracteristica importante del diodo es su Vj, : Tension de caida/Tensién directa
- Si se cumplen ciertas condiciones, la corriente fluye.

V, >V, + V.
- La corriente fluye, “el diodo conduce” y su circuito equivalente _{ |_
Vo
- En caso contrario, s un circuito abierto: A= §=C
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1. Funcionamiento del Diodo

- Intensidad en el diodo.
- Tension de conduccion.

SLovi 1kQ
— 12V D1

WAN4001G
Li

V1=RlxI+VD
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1. Funcionamiento del Diodo

2

Intensidad en el diodo.
Tension de conduccion.
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1. Funcionamiento del Diodo

- Intensidad en el diodo. . X
- Tension de conduccion. pctive Analyss
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1. Funcionamiento del Diodo

DC Transfer Characteristic

- Intensidad en el diodo. 12m |
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1. Funcionamiento del Diodo

- Intensidad en el diodo. 12m

1.0m

- Tension de conduccion. 08m |

DC Transfer Characteristic
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1. Funcionamiento del Diodo

DC Transfer Characteristic
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1. Funcionamiento del Diodo

DC Transfer Characteristic
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1. Funcionamiento del Diodo: AL REVES (en inversa)

- Intensidad en el diodo.
- Tension a la inversa.

1 R1 2
AP
HR% 1kQ D1
— 12V A 1N1001G

V1=RlxI+VD
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1. Funcionamiento del Diodo: AL REVES (en inversa)

- Intensidad en el diodo.

DC Transfer Characteristic
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1. Funcionamiento del Diodo: AL REVES

- Intensidad en el diodo.
- Tension a la inversa.
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2. El diodo Zener:

-  Eninversa
Iy N
VT . W
=12V T
}ET:::::G“::;‘:: """"
.

V1=RlxI+VD
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2. El diodo Zener:

En inversa

B - & I
VT WY
2y K
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Voltage (V)

V1=RlxI+VD

DC Transfer Characteristic
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2. El diodo Zener:

- Eninversa DC Transfer Characteristic
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2. El diodo Zener:

-  Eninversa
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2. El diodo Zener:

- En Directa:

S - .

V1=RlxI+VD
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2. El diodo Zener:

- En Directa: 5m |

DC Transfer Characteristic
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2. El diodo Zener:

DC Transfer Characteristic

- En Directa: 5m |
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2. El diodo Zener para fijar una intensidad en la resistencia
de carga

- Evitar subidas/bajas de tensién incontroladas

V1=RlxI+VD
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2. El diodo Zener para fijar una intensidad en la resistencia
de carga

- Evitar subidas/bajas de tensién incontroladas

DC Transfer Characteristic
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2. El diodo Zener para fijar una intensidad en la resistencia
de carga

- Evitar subidas/bajas de tensién incontroladas

DC Transfer Characteristic
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3. Rectificador de media onda
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4. Rectificador de onda completa: con LEDs
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4. Rectificador de onda completa: con LEDs
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4. Rectificador de onda completa con LEDs:
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4. Rectificador de onda completa: con LEDs
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4. Rectificador de onda completa: con LEDs
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4. Rectificador de onda completa: con LEDs + Condensador
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4. Rectificador de onda completa: con LEDs + Condensador
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4. Rectificador de onda completa para implementar una
fuente de alimentacion : ¢Para qué?

Para alimentar un teclado de juguete: 7 V

Vs+

Para alimentar un amplificador operacional: 5V o 10 V

+ Vout

Un cargador de movil con voltaje de salida 3,5V o 5V.

Para fabricar una fuente de alimentacién “casera”. Eis oo N
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5. ¢Qué necesitamos?

- Cambiar LEDs por DIODOS (funcionan mejor que los leds para recortar)
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5. ¢Qué necesitamos?

- Anadimos un Diodo Zener para ESTABILIZAR EL RIZADO obtenido.
- Unaresistencia donde caiga la tension de diferencia entre el condensadory

el zener.
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5. ¢Qué necesitamos?

- Situamos una “carga” para simular el sistema real: Piano de juguete por
ejemplo
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5. ¢Qué necesitamos?

Situamos una “carga” para simular el sistema real: Piano de juguete por
ejemplo
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5. ¢Qué necesitamos?

Situamos una “carga” para simular el sistema real: Piano de juguete por
ejemplo
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5. ¢Qué necesitamos?

Situamos una “carga” para simular el sistema real: Piano de juguete por
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6. El amplificador MOSFET: Polarizacion

- Recordamos practica 3.
- ¢éR3 para que el transistor esté en zona saturacion?
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6. El amplificador MOSFET: Polarizacion

- Recordamos practica 3.
- ¢éR3 para que el transistor esté en zona saturacion?
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6. El amplificador MOSFET:
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6. El amplificador MOSFET : AMPLIFICADOR
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6. El amplificador MOSFET : AMPLIFICADOR

e ! : ll Oscilloscope-XSC1 X
Function Generator-XFG'1 X
oo N n AR NN , f\
Waveforms | H|| A ( '55 I | | \ ( || | ' . '| \ | | \ L 1| '|1 M |H
' I | | | | |
P N RPN NI R o By I 3 |H|f||i/|}|ll ‘/HM“HI|||||I|||\|UH'HM
Signal options j ,J U Y f \ Y ! JJ LJl TRERY U BJJ U'
Frequenc‘f: 1 kHz rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Duty cyde: 50 %
: P N N N A TN e TN N T A N e A N A N AT A N N T A N
Amplitude: | 100 mVp 7 =
Offset: 0 Vv < IR
Set rise/Fall time
: < >
ommaon : Time Channel_A Channel_B
+ c - . 1 I;_ €2 o495 140,633 mV 4.044V Reverse
. | 1949s 140.633 mV 4,044V
i L <R 2 0.000 s 0.000 V 0.000 V Save | _. trigger
o R R o __| Timebase Channel A Channel B Trigger
L S RS Loy = [y v ey o g D O
. = o X pos. (Div): D Y pos.(Div): Y pos.(Div): Level: |0 IV ‘

Cartagena99
B

[¥/r]add B/a (AR [Ac 0 @ acl o

r%‘f? '?%OCUH!lentO

PARTICULARES, TUTORIAS TECNICAS ONLINE
ENVIA WHATSAPP: 689 45 44 70

I_
—
>
<
[T
OU‘

FOR SCIENCE STUDENTS
44 70

Single |Normal Auto |None|

TP/ /WWW. ULC.ULDITTLLEY

ghde 2 ? hélft;r y de Comercio Electromco de 11 de qu|0 de 2002,
ilicita o lesiona blenes o derechos de un tercero haganoslo saber y sera retirada.




6. El amplificador MOSFET : AMPLIFICADOR
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6. El amplificador MOSFET : AMPLIFICADOR
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6. El amplificador MOSFET : AMPLIFICADOR
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Scale: Scale: |2 V/Div | Scale: | 2 V/Div | Edge: [£]x/[a] B
X pos. (Div): E Y pos. (Div): Y pos. (Div): Level: |.3 I\, ‘
[Y/T]Add | [B/a AB| [AC | O @

AC | 0 |_| Single | Normal | Auto [None |
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MAOE HATSAPP: 689 45 44 70
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6. El amplificador MOSFET : AMPLIFICADOR

Oscilloscope-XSC1

X
- ¢A que amplitud empezamos a
distorsionar?
- Para Vp=198mvy, ya se aprecia
distorsion A N Y o S S A N T A T T A U A U o T N A S 4 N A S A T AT A T o
. R Fv o7 A f Fg Yor Fr Yo f
L'l \ I.'ﬁ', ,#rllr{ |Ir flrﬁlr-r! V] [{' || 'Lll[' ]llr ﬁflrﬂﬂ | 'Ilr-ll ,#,ll,,{ 1|'r'{|rﬁlr. g V] [{' | "J“llr'
Il} \ILWH Ij Il} HT r|“||||| Ij ||} \ILWH I} ||} HT rI"||I|| |
ld l.J U LII l'.;' l.J l.J l } LII l'.;' ld lu U LII l'.;' ld lu l } LII ll
F Sene e VAVAVAVAVEAV AV AVAVAY VAV A VAV AV AVAV AV AV
Waveforms
e | : :
: : T1 [« » Time Channel_A Channel_B
Signal options P 6.012s -87.703mV 6.510V Reverse
€*| 60125 -87.703 mV 6.510 V
Frequency: | 1 kHz T2-T1 0.000s 0.000V 0.000V Save Ext. trigger
Duty cyde: 50 %o Timebase Channel A Channel B Trigger
amplitude: 194 mvp Scale: | 2ms/Div | Scale: | 2 V/Div | Scale: |b V/Div | | Edge: [£]%|[a]E Ext
s y X pos. (Div): Y pos. (Div): Y pos. (Div): Level: | 0 Vv |
Offset: 0 Add B/A| AB AC | 0 @ ac| o @ Single | Normal | Auto [None |
Set rise/Fall time
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